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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

TECNICO EM ELETRONICA

26. Com relagdo aos materiais semicondutores, utilizados na fabricagdo de componentes eletrdnicos,

analise as afirmativas abaixo.

I.  Os materiais semicondutores intrinsecos apresentam um baixo nivel de condutividade.

Il. Os materiais semicondutores possuem um nivel de condutividade que estd entre os extremos de
um isolante e de um condutor.

lll. Os materiais semicondutores Silicio e Germanio possuem 4 elétrons na camada de valéncia.

IV. Os materiais semicondutores como Silicio e Germéanio apresentam coeficiente de temperatura
positivo.

Estda CORRETO o que se afirma em:

a) 1,1, 1V apenas.
b) I, 1ll, IV apenas.
c) I, lll apenas.

d) 1,1, Il apenas.
e) LI, NlelV.

27. As caracteristicas dos materiais semicondutores podem ser alteradas com a adi¢cao de determinados

12

atomos de impurezas ao material semicondutor puro. Estas impurezas podem ser do tipo P, ou do
tipo N. Com base nessas informac¢des € CORRETO afirmar:

a) Os materiais semicondutores submetidos ao processo de dopagem sdo chamados de materiais
extrinsecos.

b) Os materiais do tipo P sdo aqueles que possuem na camada de valéncia, 5 elétrons.

c) S3o exemplos de materiais do tipo P: indio, Boro e Galio.

d) Os atomos doadores possuem, na camada de valéncia, 3 elétrons.

e) Em um material do tipo N, o elétron é chamado de portador minoritario.
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28. Sabendo-se que o diodo semicondutor é formado pela jungdo de um material tipo P a um material
tipo N, analise as afirmativas abaixo.

29

A regido formada por ions positivos e negativos é chamada de regido de deple¢do ou regido de
cargas descobertas.

Sem a aplicacdo de uma tensdo de polarizagao, o fluxo de cargas, em qualquer sentido é sempre
diferente de zero para o diodo semicondutor.

Um diodo semicondutor é polarizado diretamente quando o potencial positivo esta associado ao
material tipo N e o potencial negativo associado ao material do tipo P.

Quando o diodo é polarizado diretamente, circula por ele uma corrente direta, cujo médulo
aumenta com a elevagdo da temperatura.

As afirmativas FALSAS s3o:

a)
b)
c)
d)

e)

I, IV apenas.

I, I, IV apenas.

I, lll apenas.
I, Il apenas.
LI, 1 e V.

O transistor de jungdo bipolar é um dispositivo semicondutor, constituido por dois materiais do tipo
P e um material do tipo N, ou por dois materiais do tipo N e um material do tipo P. Com rela¢do ao
transistor bipolar, analise as afirmativas abaixo.

O termo bipolar deve-se ao fato de que, neste tipo de transistor, ocorre o fluxo de dois tipos de
carga, ou seja, fluxo de elétrons e fluxo de lacunas.

Este tipo de transistor é utilizado apenas para fins de amplificagcdo de sinais eletrénicos.
Na configuracdo base-comum, a corrente de entrada é maior do que a corrente de saida.

Na configuragdo emissor-comum, o transistor como amplificador, tem a juncdo base-emissor
polarizada reversamente.

Estao CORRETAS apenas:

a)
b)
c)
d)

e)

LI, V.
1, 11, V.
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30.

31.

32.

14

O transistor de efeito de campo FET (Field Effect Transistor) é utilizado em varias aplicacGes na
eletrénica e possui diversas semelhancas com o transistor bipolar. Com base nas caracteristicas do
FET, qual das alternativas abaixo é FALSA?

a) Da mesma forma que os transistores bipolares, os FETs também sdo dispositivos controlados por
corrente.
b) Assim como ha transistores bipolares NPN e PNP, ha FETs de canal N e de canal P.

c¢) O FET é um dispositivo unipolar, que depende unicamente da conduc¢do de elétrons ou da
conducao de lacunas.

d) Uma das caracteristicas principais dos FETs é a sua alta impedancia de entrada.

e) Os terminais dos FETs sdo: fonte, dreno e porta.

Os amplificadores operacionais sdo dispositivos eletrénicos empregados em vdrias aplicagdes no
campo da eletr6nica, como por exemplo, na instrumentacao eletrénica. Considerando o amplificador
operacional ideal, analise as sentencas abaixo.

I. O ganho do amplificador operacional ideal em malha aberta é infinito;

II. Aimpedancia de entrada de um amplificador operacional ideal é infinita;

lll. A taxa de rejeicdo em modo-comum em um amplificador operacional ideal é infinita;

IV. Aimpedancia de saida de um amplificador operacional ideal é zero;

Estdo CORRETAS:

a) 1,1V apenas.

b) I, 1ll, IV apenas.
c) I, lll apenas.

d) 1, Il apenas.

e) 11, 1elV.

Para a obtengdo da ondulagdo da tensdo de saida de um filtro RC, foi utilizado um voltimetro CC
(corrente continua) e CA (corrente alternada). A medida CC foi de 20 volts e a medida CA, de
0,5 volts. Qual o valor da ondulag¢do da tensao nesse filtro?

a) 5%.

b) 10%.

c) 2%.

d) 2,5%.

e) 0,5%.
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O Retificador Controlado de Silicio (SCR) é um dispositivo semicondutor empregado em diversos
circuitos de controle de poténcia. Analise as afirmativas abaixo com relacdo as caracteristicas de um
SCR.

I. Atensdo direta de ruptura é aquela em que o SCR entra no estado de bloqueio sem a aplicacdo
do pulso de corrente no gatilho.

II. O tempo de atraso (ty) de um SCR pode ser definido como o intervalo de tempo entre o instante
no qual o pulso da corrente de gatilho atinge 10% de seu valor final e o instante em que a
corrente direta resultante atinge 10% de seu valor maximo.

lll. O tempo de subida (t,) de um SCR pode ser definido como o intervalo de tempo entre o instante
no qual o pulso de corrente de gatilho atinge 10% de seu valor maximo e o instante em que a
corrente direta resultante atinge 90% do seu valor méaximo.

IV. O tempo de ligamento (t,,) de um SCR pode ser definido como a soma dos valores do tempo de
atraso com o tempo de subida.

Estd CORRETO o que se afirma em:

a) 1,1V apenas.

b) I, 1, IV apenas.
c) |1l, lll apenas.

d) 1, Il apenas.

e) LI, NEIV.

Os tiristores sdao dispositivos semicondutores empregados em varias aplicagdes, como por exemplo,
em chaves estaticas, controle de fase, controle de velocidade de motores, etc.

A esse respeito é INCORRETO afirmar que:

a) O TRIAC pode ser comparado com dois SCRS conectados em paralelo.

b) O SCR possui os seguintes terminais: anodo, catodo e gatilho.

c) O GTO pode ser comutado com a aplicagdo de um pulso de corrente reversa no gatilho.
d) O TRIAC pode ser disparado por pulso de corrente direta ou reversa.

e) Os LASCR tanto podem ser disparados por luz, como também pela aplicacdo de um pulso de
corrente direta no gatilho.

O SCR pode ser utilizado no projeto de retificadores controlados, onde o angulo de disparo do
mesmo define a poténcia a ser entregue a carga. Qual o valor da tensdo média na carga para um
retificador onda completa controlado (carga resistiva), cuja tensdo mdaxima de entrada é de 100 volts
e angulo de disparo igual a 60 graus?

a) 100/m volts

b) 150/m volts

c) 200/m volts

d) 15/mvolts

e) 10/mvolts
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36. Os diodos semicondutores sdo utilizados em vdrios circuitos de polarizagdo eletrénica. A figura
abaixo ilustra uma aplicacdo do diodo semicondutor em um circuito CC.
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<
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l

Considerando a tensdo sobre o diodo igual a 1 Volt, é correto afirmar que o valor da tensao de saida
Vs é de:

a) 1Volt.

b) 2 Volts.

c) 5 Volts.

d) 6 Volts.

e) 2,5 Volts.

37. Os diodos semicondutores, em conjunto com capacitores, muitas vezes, sdo utilizados em projetos
de fontes de tensdo.

1
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Considerando os diodos ideais, o valor que mais se aproxima da tensdo Vs é:

a) 7,07 Volts.
b) 14,14Volts.
c) 10 Volts.

d) 20 Volts.

e) 5 \Volts.
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38. Os circuitos retificadores, bastante utilizados nos equipamentos eletrénicos, fornecem uma tensao
continua essencial para o funcionamento destes equipamentos. A figura a seguir mostra um

retificador onda completa com derivacdo central.
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Considerando Vsl iimo = VS2maximo = 15,7 Volts e que os diodos sdo ideais, o item que mais se

aproxima do valor da corrente que passa pelo resistor R é:

a) 3A
b) 5A.
c) 10A
d) 2A
e) 0,5A

39. Os transistores sdo componentes eletronicos que podem ser utilizados como amplificadores ou
como chaves eletronicas. A figura abaixo ilustra um circuito de polarizacdo DC de um transistor de

juncgdo bipolar.

Considerando a tensdo entre base e emissor (VBE) igual a 0,7 Volts e o ganho de corrente (B) do

transistor igual a 100, o valor da tensdo Vs é:

a) 10 Volts.
b) 8 Volts.
c) 7 Volts.
d) 5 Volts.
e) 3 \Volts.
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40. Os diodos Zeners podem ser utilizados em circuitos reguladores de tensdo, os quais tém a fungdo de
manter a tensdo constante. A aplicacdo do diodo zener é ilustrada na figura a seguir.
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|

O valor da tensdo de saida do circuito (Vs), considerando que a corrente que passa pelo resistor R1 é
suficiente para polarizar tanto o diodo Zener quanto o transistor, de modo que a regulagdo de tensdo
ocorra, é de:

a) 2 Volts.

b) 3 Volts.

c) 1,57 Volts.

d) 1 Volts.

e) 5 Volts.
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Gabarito
Questdes Respostas
26 d
27 b
28 C
29 e
30 a
31 e
32 d
33 b
34 a
35 b
36 a
37 d
38 d
39 C
40 d
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